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Abstract (en)
[origin: DE10038841C1] Silicon dioxide glass bulb has a current duct (1) made from a gas-tight composite material (1a) consisting of a precious
metal having a melting point of more than 1700 deg C and silicon dioxide. The precious metal and the silicon dioxide are homogeneously distributed
in the composite material. The precious metal is present in an amount of 10-50 vol.% and the silicon dioxide layer (1b) covers the composite
material in the region of the connection with the glass bulb. An Independent claim is also included for a process for the production of a gas-tight
connection between a silicon dioxide glass bulb and a current duct. Preferred Features: The precious metal is an alloy of ruthenium, rhenium and/or
iridium.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen SiO2-Glaskolben mit mindestens einer Stromdurchfiihrung aus einem gasdichten Kompositmaterial, wobei das
Kompositmaterial aus einem Edelmetall mit einem Schmelzpunkt > 1700°C und aus SiO2 gebildet ist, und wobei das Kompositmaterial zumindest
teilweise mit einer SiO2-Schicht bedeckt ist. Es stellt sich das Problem, eine gasdichte, korrosionsbesténdige Stromdurchfihrung fur einen SiO2-
Glaskolben, vorzugsweise einer Entladungslampe, bereitzustellen, die eine hohe elektrische Leitfahigkeit besitzt und die einfach herzustellen
und zu handhaben ist. Das Problem wird dadurch gel6st, dass das Edelmetall und das SiO2 homogen im Kompositmaterial verteilt sind, dass
ein Edelmetallanteil im Kompositmaterial in einem Bereich von >= 10 Vol.-% bis <= 50 Vol.-% vorhanden ist und dass die SiO2-Schicht das
Kompositmaterial zumindest im Bereich der Verbindung mit dem SiO2 -Glaskolben bedeckt. <IMAGE>
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